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摘要(译)

本发明涉及有机半导体材料，其制备方法和掺入所述有机半导体材料的
有机电子器件。有机半导体含有式（I）的化合物 AR1 =（曲）M = AR2
（I） 其中Qu独立地是取代或未取代的，基本上平面的5至8元共轭环，
Ar1和Ar2各自独立地是具有5至50个碳原子的取代或未取代的基本上平面
的共轭芳族结构。式（I）化合物通常可以形成H形分子结构。所述有机
半导体材料可用作有机电子器件的有源层，例如有机电子器件。薄膜晶
体管，光伏电池，光电探测器，发光二极管，存储器单元，传感器等。
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